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Zestaw do zwigkszania izolacyjnosci akustycznej $ciany podwdjnej

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do zwigkszania izolacyjnosci akustycznej $ciany podwéjnej, zwlaszcza
w pojazdach.

Znane s3 konstrukcje scian podwdjnych, ktérych przestrzenie wewnetrzne dla zwigkszenia izolacyjnosci
akustycznej wyktada si¢ materiatami izolacyjnymi o duzym wspétczynniku pochtaniania dZzwigku. W celu sku-
tecznego ttumienia, zwlaszcza czestotliwosci podstawowej fali stojacej powstajacej migdzy dwoma twardymi
poszyciami §ciany podwdjnej stosuje si¢ wypelnianie przestrzeni wewnetrznej $ciany podwdjnej materiatami
wiéknistymi o dtugich i cienkich wtdéknach pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, zwtaszcza wate szkla-
na. Materiaty te cechuje jednak duza nasigkliwo$¢ co w przypadku konstrukcji stalowych powoduje zwigkszong
korozje $ciany. Zawilgocony materia} izolacyjny traci przy tym swoje wtasnosci izolacyjne. W przypadku stoso-
wania waty szklanej, przy pracach zwigzanych z jej montazem w §cianie wystepuje zagrozenie zdrowia ludzkiego
" na skutek kaleczenia watg naskorka.

Poniewaz strzatki drgar ci$nienia akustycznego fali stojacej w $cianie podwé]nej wystepuja w $rodku, po-
migdzy dwoma twardymi poszyciami, dla skutecznego jej ttumienia jest konieczne wypelnienie $ciany materia-
tem izolacyjnym o grubosci réwnej co najmniej 2/3 odlegto$ci pomigdzy tymi poszyciami. Ze wzgledéw techno-
logicznych stosuje si¢ na ogét petne wypetnienie éciany materiatem izolacyjnym, co przyczynia si¢ do wzrostu
jej calkowitego cigzaru. Jest to szczegblnie niekorzystne dla scian pojazdéw, poniewaz pocigga za sobg wzrost
cigzaru catego pojazdu.

Do pochtaniania fal akustycznych w pomieszczeniach i zmniejszania czasu poglosu wykorzystuje si¢ z po-:
wodzeniem ustroje perforowane umieszczone w pewnej odlegtoéci przed twardg $ciang odbijajacg lub znane
z patentu PRL nr 67266 ustroje membranowe pojedyncze lub wielokrotne. Ustroje perforowane pokryte materia-
tem zwigkszajacym rezystancj¢ akustyczna wykorzystuje si¢ réwniez do pochtaniania dZwigkdw we wnetrzu
pojazd6w, zwtaszcza szynowych, przy czym przestrzeri pomigdzy ustrojem perforowanym a twardg Sciang odbi-
jajaca moze by¢é wypelniona powietrzem i/lub materiatem izolacyjnym o dobrych wiasnofciach dzwigkochton-
nych. Ustroje te wykorzystuje sie réwniez do. zwigkszania izolacyjnosci éciany podwéjnej, zwiaszcza wykonanej
z jednej §ciany o twardym poszyciu a drugiej o migkkim poszyciu. .



2 \ 93097

Celem wynalazku jest zmniejszenie sprz¢zenia akustycznego powstajgcego pomigdzy twardymi poszyciami
§ciany podwdjnej w wyniku powstawania fal stojacych a zadanie polega na zwigkszeniu izolacyjnosci akustycznej
$ciany podwdjnej przy wykorzystaniu ustrojéw membranowych.

Zadanie to zrealizowano przez zamocowanie ustroju membranowego znanego z patentu nr 67266 pomie-
dzy poszyciami $ciany podwdjnej przy czym $ciana ta ma poszycie zewngtrzne utworzone przez twardg $ciane
zewngtrzng pokryta co najmniej jedng warstwa miekkiego i/lub twardego wytoienia oraz poszycie wewnetrzne
utworzone korzystnie przez twarda sciang wewnetrzna pokryta jedno- lub obustronnie co najmniej jedng war-
stwa mig¢kkiego i/lub twardego wylozenia. Dla polepszenia izolacyjnosci akustycznej $ciany podwéjnej korzystne
jest réwniez umieszczenie pomigdzy poszyciami tej sciany znanych ustrojéw perforowanych.

Przestrzenie pomigdzy pojedynczymi ustrojami membranowymi oraz korzystnie pomigdzy ustrojami mem-
branowymi i perforowanymi a takZze pomigdzy poszyciem wewngtrznym i poszyciem zewngtrznym wypetnione
sa powietrzem iflub materiatem izolacyjnym.

Ustréj membranowy utworzony jest przez membrany, korzystnie z folu napiete na konstrukcji samonosne;j
i wypelnione wewnatrz materiatem izolacyjnym o dobrych wtasciwosciach dZwigkochtonnych.

Zestaw do zwigkszania izolacyjnosci akustycznej Sciany podwdjnej wedtug wynalazku jest przewidziany do
stosowania w budowie dowolnych $cian podwdjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem $cian pojazdéw.

Zasadnicze korzysci wynikaja z mozliwosci wykorzystania zestawéw do konstrukcji lekkich scian podwdj-
nych o dobrych wlasnosciach dzwigkoizolacyjnych. Rozwiazanie wedlug wynalazku jest proste w budowie,
tatwe w montazu i demontazu, lekkie, catkowicie lub czgéciowo zamienne w zaleznosci od potrzebnej charakte-
rystyki izolacyjnosci.

Zestaw wedlug wynalazku do zwigkszania izolacyjnosci akustyczne] §ciany podwdijnej przedstawiony jest
w przyktadzie wykonania na zataczonym rysunku. Wewnatrz sciany podwdjnej, pomigdzy poszyciem zewng-
trznym utworzonym przez twardg $ciang zewnetrzng 1 pokryta co najmniej jedng warstwa migkkiego i/lub
twardego wylozenia 2 oraz poszyciem wewngtrznym utworzonym przez twardg wewnetrzna Sciang 3, pokryta
jedno- lub obustronnie co najmniej jedna warstwg miekkiego i/lub twardego wytozenia 2 umieszczony jest
ustr6j membranowy sktadajacy si¢ z dwoch powtok membranowych 4 wypetnionych wewnatrz materiatem
dZwigkochtonnym S.

Ustr6j membranowy zamocowany jest do nosnej konstrukcji 6 sciany za pomocg mocujacych elementéw 7.
Odlegtosci pomigdzy membranowym ustrojem a poszyciem zewnetrznym i wewnetrznym ustala si¢ na podsta-
wie obliczen lub pomiaréw.

Przestrzenie wewnatrz sciany podwo;ne], w ktorej znajduje sig ustro] membranowy wypetnione s powie-
trzem.

W celu zwigkszenia izolacyjnosci §ciany podwdjnej wskazane jest w okreslonych przypadkach umieszczenie
wewnatrz $ciany podwdjnej kilku ustrojéw membranowych i perforowanych. Odlegtoéé pomigdzy nimi oraz
pomiedzy poszyciem zewnetrznym i poszyciem wewnetrznym ustala si¢ na podstawie obliczeri lub pomiaréw.
Przestrzenie pomigdzy poszczegélnymi ustrojami membranowymi i perforowanymi oraz pomigdzy poszyciem
zewnetrznym i poszyciem wewnetrznym wypelnione sg powietrzem i/lub materiatem izolacyjnym.

Zastrzeienie patentowe

Zestaw do zwiekszania izolacyjnosci akustycznej $ciany podwdjnej utworzonej przez $ciany korzystnie
pokryte od wewnatrz wyltozeniem dZwigkochtonnym i pochtaniajgcym drgania materialowe zawierajgcy korzys-
tnie co najmniej jeden ustréj perforowany, znamienny tym,ze pomigdzy poszyciami éciany podwdjnej
umieszczony jest co najmniej jeden ustréj membranowy, przy czym przestrzenie pomigdzy ustrojem lub ustroja-
mi membranowymi i korzystnie ustrojem lub ustrojami perforowanymi a takze pomigdzy poszyciami $cian sq
wypelnione powietrzem i/lub materiatami izolacyjnymi.
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